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Cверхпроводниковые однофотонные детекторы (Superconducting Single Photon 
Detector, SSPD) имеют лучшие характеристики среди однофотонных детекторов. SSPD 
применяются в LIDAR системах, квантовых оптических интегральных схемах. 
Чувствительным элементом SSPD является ультратонкая (от 5 до 10 нм) пленка 
сверхпроводящего материала, свойства которой существенно влияют на выходные 
характеристики детектора. Детекторы на основе пленок из WSi показывают 
эффективность детектирования 93% и широкий рабочий диапазон длин волн до 10 мкм.  

Тонкие пленки для SSPD получают преимущественно магнетронным распылением, 
так как этот метод позволяет получить большую равномерность и однородность пленки. 
Для изготовления детекторов из WSi пленка должна иметь рентгеноаморфную структуру 
(плотноупакованную, мелкозернистую). Известно, что при магнетронном распылении на 
структуру пленки оказывает существенное влияние энергия осаждаемых частиц.  

На установке магнетронного распыления ВУП-11М проведено исследование по 
определению зависимости плотности пленок W и Si от мощности и рабочего давления. 
Пленки W и Si поочередно осаждены на подложку и кварцевый резонатор. При помощи 
кварцевого резонатора измерена удельная масса осажденной пленки непосредственно во 
время нанесения. После проведения осаждения на сканирующем электронном микроскопе 
определена толщина покрытий и рассчитана плотность каждого из слоев W и Si.  
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